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신안OCW 강의공개 사업 개요

※ 개 발완료 후, CD 혹은 DVD 파일 (2장 ) 저작물확인 서, 엑 셀(KOCW 메타데이 터)
파일을 인 재개발원 CTL지원 텀 에 직 접제술하여야 함˚
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:개 :::::::::::::::::::::::::::::::::'요 :

◆ 반도제 소자를 이해하는데 기본 개 념 이 되는 소자 물성을 학습하고 반도제 주요 공정
을 포함하는 반도제 공정 기슬 전 반에 대하여 학습한다.
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◆ 전 자공학전 공 학부생
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◆ 현 대 반도제소자 공학 / ⊂henming Hu

참:고 :문::힌 ◆ S이 id State 티ectron¡c Device / Ben Streetman
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。 현 대물리학과 양자역 학

:2:주 :ㅈㅏ ° 실 리콘의 결정구조
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ㅇ 에너지 밴드 모델 과 반도제 내의 전자와 전공

4주:차 o 상태 밀도

주̧::차 o 열적 평형상태와 페르미 레벨

6주:차 o 전자와 정공의 농도
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:9주:차 。 에너지 다이어그램과 V, E간의 관계
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 합 이론의 기조적 요소
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o pn 다이오드의 IV 특성
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ㅇ 소자제조 기 술

ㅗ̧주::차 o 기 말고사
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